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Останнім часом почали набирати популярність мемристивні елементи схем. Мемристивні елементи схем мають пам’ять і їх поточні параметри залежать від того що з ними сталося раніше.
На данний момент активно розробляються три види мемристивних елементів, а саме: мемристор, мем’ємність та меміндуктивність. Їх планується використовувати для створення різного роду запам’ятовуючих, та обробляючих пристроїв.

В даній роботі ми обговорюємо одну із можливих реалізацій мем'ємності [1-8] на основі мембран, зокрема мембрани із графену. Для створення мем’ємності був обраний графен із-за його унікальних механічних властивостей. Ми чисельно розв’язали рівняння пружності [9-11] для мембрани в безрозмірному вигляді, а потім домноживши на розмірні множники, які містять характеристики графену, отримуємо результати для графенових мембран. Та з подивом відзначили, що для опису переключення мембрани достатньо двох гармонік ряду Фур’є [12].

Для створення мем’ємності  в якості однієї з обкладок використовується стиснута мембрана, яка може знаходитись в одному із двух бістабільних станів. А друга обкладка звичайна. В залежності від того мембрана в верхньому положенні або в нижньому у мем’ємності буде різна ємність, за рахунок різної відстані до другої обкладки конденсатора.
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